Panasoni(:@ Cl de capteurs a effet Hall

Le CI a effet Hall de Panasonic est la combinaison d’'un élément & effet Hall, d’'un amplificateur, d’'un c\rcun Schmldt et d’un
compensateur stabilisé de source d’alimentation/température intégré sur une puce identique en utilisant la

pices de contact « Petit changement de densité du flux de envers les « Fourni avec les
d’excursion haute de sortie (27 kQ, typ. ou de sortie & collecteur ouvert ; voir la note en bas de la page) * Température de

amplifie la sortie d’élément Hall au niveau de I'amplificateur, la convertit en un signal numérique a travers le circuit Schmldt et excite le
CI TTL ou MOS directement. Caractéristiques : * Caractéristiques de température stable en raison du compensateur supplémentaire
de température « CI TTL et MOS directement excitables par sortie * Durée de vie semi permanente en raison de I'absence de

fonctionnement : - 40 a 100 °C « Courant d’alimentation max. : 6 mA « Circuit de sortie max. : 20 mA Applications :  Capteurs de
vitesse * Capteurs de position * Capteurs de rotation « Commutateurs de clavier  Micro-commutateurs
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Plage de | Densité de flux de
tensions (fonctionnement **
d’alimen- (Gauss) Type de Type de N° de référence Prix unitaire
Fig.| tation (V) | (L-H) (H-L) | sortie* i t | Boitier |Digi-Key 1 10 100
1 45~16 -175 175 0C Bidirectionnelle 3-Sip | DN6849SE-ND 1.28 1.03 77
5 220 Unidirectionnel | SOH-4D |DN6848S-E1VCT-ND# .69 .58 A7
2| 45~16 5 220 0C Unidirectionnel | SOH-4D |DN6848S-E1VTR-ND@ 306.61/1,000
-175 175 Bidirectionnelle | SOH-4D |DN6849S-ND 143 1.15 .86

* Type de sortie : excursion haute = 27 K interne ; OC = collecteur ouvert. ** Pour convertir de Gauss a millitesla, diviser par 10
1 Unidirectionnel n’est sensible qu’au nord ou au sud magnétique ; bidirectionnel est sensible a des champs magnétiques alternants
entre les poles nord et sud. @ Conforme a RoHS

Photocapteurs a infrarouge

Piéces 4 RoHS disponibl
(des piéces autres que celles indiquées peuvent étre proposées comme conformes a RoHS)

Fig. 1 Fig. 2 ﬁ Fig. 3 Fig. 4 ﬁ Fig. 5 % Fig. 6 Fig. 7 ﬁ Fig. 8 Fig. 9 ﬁ Fig. 10 F-g-ﬂ%ﬂ Fig. 12 8
Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17 l Fig. 18 % Fig. 19 ﬁ Fig. 20 % Fig. 21 TW\ Fig. 22 ﬁ Fig. 23 ﬁ Fig. 24
Diode émettrice a lumiére infrarouge Longueur
d’onde de
Courant Longueur Style/ Vceo | ¢ | sensibilité trfif | N° de référence Prix N° de référence
direct | Puissance | d’onde | Angle N° de Fig. Boitier (V) [(mA)| de créte (ps) | Digi-Key 1 10 100 |Panasonic
Style/ | pulsé | desortie |d’émission de |N°de réfé Prix éfé 4 T1 30 [ 20 | 850nm | 4 |PNA1801LSONC-NDe 47 358 26.88 | PNAT80TLSONC
Fig.| Boitier (A) | optique | créte |faisceau Digi-Key 1 10 100 |Panasonic 5| TO-18 | 30 [ 50 [ s00wm | 3 |PNAT4OTLNDe 302 2411 187.46 |PNA1401L
1 | Vuelatérale | 1 46mW | 950nm | 17° | LN54PA-NDe 85 7.09 5672 |LN54 T0-18 | 20 | 30 | 900nm | 5/6 |PNZ107-NDe 1.90 1520 114.02 | PNZ107
5 |Vuedudessus| 02 | 25mW | 680nm | 30° |LNA4501FV-ND# 108 869 6515 | LNA4SOIFV | | , [ Vuelatérale | 20 | 30 | 850nm | 100 |PNA2602M-ND4 97 804 6427 |PNA2602M
Vue du dessus| 1.5 7mw 950nm | 45° |LN64PA-ND& 77 6.40 51.23 | LN64 Vue latérale | 20 20 800nm 4-10 | PNZ150-ND 90 750 59.98 |PNZ150
5 | Vuelatbrale | 2 12mW | 900nm | 115° | LN175PA-NDe 153 1226 91.93 |LN175 Axial 20 | 30 | 800nm | 200 |PNA2WOIM-ND® 149 1240 99.18 [PNA2WOIM
Vue latérale | 1.5 3-6mW | 940nm | 80° |LNA2603F-NDe 108 857  64.29 | LNA2603F Axial 20 | 20 | 800nm |2.5/3.5 | PNZ12700S-ND 102 846 67.69 |PNZ12700S
o T [ 3amwisr | 940nm | 15" [LNGI-ND® 39 293 21.99 |LN69 8| Al 20 | 20 | 800nm | 3-10 |PNZ14700R-ND® 81 678 5429 |PNZ14700R
71 1 emw/sr | odonm | 15° | LNA28BOTL-ND® 57 426 3196 | LNA28OTL Axial 20 | 20 | 800nm | 3-10 |PNZ14700S-NDe 81 678 5429 PNZ147008
1 1| 255mW | 950nm | 20° |LNA2802L-NDe 38 306 2294 | LNA2802L Al | 20 | 20 | 800nm | 310 [GNAENDS, 134 10.71 80.84 | PNZ147
| T 1 1omw | seonm | 20° |LN77L-ND® 97 733 4561 |NTIL 9 [ uelatérale | 20 | 3 [ 80onm | 100 |PNA2603L-ND 97 804 6427 |PNA2603L
7434 1| 12mwisr | ssonm | 22¢ | LNA4SOTL-ND® 108 869 6515 | LNAMSOIL 17 | Vue latérale | 20 | 10 | 900nm | 8 |PNA1605F-NDe 128 10.25 76.84 | PNA1605F
T4 34 15 | omwisr | 9s0nm | 20° | LNA2902L-NDe 9 293 2199 | LNA2902L 18 | TO-18plat | 30 | 50 | 800nm | 3 |PNA1401LF-NDe 3.02 2411 187.46 | PNA1401LF
T-13/4 15 | omW/sr | 950nm | 25° | LNA2903L-NDe 38 306 2294 | LNA2903L T0-18 | 40f | 50 | 800nm | 3 | PNZ102-NDe 302 2411 187.46 | PNZ102
134 15 | 1omWssr | 950nm | 20° |LNA290L-ND# 75 628 5025 |LnA29odL | |10 ig}g gg* gg ggg"m g;g Emgggg‘ﬁ; ggg giﬂ }S;jg gmgg;
5| 1018 2 36mW | 950nm | & |[LNSTL-NDe 307 2458 19117 |LNsIL p T01- | t nm == F'ND T Pt
T0-18 2 5mW | 9500m | 8° |LNA2402L-NDe 190 1520 114.02 | LNA2402L 0 TO'S"?E gg: gg ggg"m g;g Pnggc'L N;‘ 323 7 127‘43 PnggCL
TO-18petit | 02 | 1.5mW | 6801 80° | LNA4402L-ND® 136 1086  81.44 | LNA4402L -9 pel nm - : - :
pet " i ek TO-18 petit | 20 | 20 | 900nm | 5/6 |PNZ108CLR-ND® 136 10.86 81.44 |PNZ108CLR
6 | To-18petit | 15 | 5-10mW | 950nm | 90° |LN152-ND# 180 1508 12020 |LN152 21| Totamit | 20 | 20 | soonm | 36 | PNZIOBOLSADS 1% 1088 8144 |PrZI0BOLS
JO'}stFet‘“ f 1355:;1‘,\:/ ggg"m 1305(1" tx:zxg' 2:2 zggg 12222 txgz TO-18 pett | 30t | 20 | goonm | 56 | PNZ109CL-NDe 253 2024 157.47 |PNZ103GL
7 v”elat?m‘e 5 |4 "”W 5"'" | (oo N o o 22 | Vue latérale | 20 | 20 | 80onm | 4 | PNA1608L-ND 90 750 59.98 |PNAT608L
uelatérale | 15 14355mW | 950nm | 35" |LN6S-NDe 09 876 6566 | LNGS 23 | Vuelatérale | 20 | 20 | 850nm | 4 | PNA1601M-ND 69 573 4578 | PNA160TM
8 Axial 1 | 3A45mW | 950nm | 18° | LNA2WOTL-ND® 114 956 7647 |LNAZWOIL | |5y | 14 20 | 10 | 800nm | 113 | PNZ121SOR-NDe 102 850 67.99 | PNZ121SO0R
Vue latérale | 1 6mW | 880nm | 25° | LN75X-ND® 108 869 6515 |LN75X - - — -
9 | Vue latérale 4 6-10mW 880nm | 40° |LN78-ND# 421 3369 261.98 |LN78 # Conforme aRoHS 1 \/¢BQ (ce composant présente une capacité de mélange de signal a laide de la broche de base.) % Darlington
Vuelatérale | 1 [1.8-35mw | 950im | 35° | LNsE-NDe 82 683 5462 |LN58 Photodiode PIN
Vuelatérale x2| 1 | 1.2mW/sr | 940nm | 23° | LNA2701L-ND 112 928 7428 |LNA2701L
10 |Vue latérale x2| 1 1.8mW | 950nm | 23° | LN59-ND 93 773 61.84 |LN59 Longueur d'onde N° de
Vue latérale x2| 1 1.8mW | 940nm | 23° | LNA2702L-ND*# 53 391 2932 |LNA2702L style/ | VR | desensibilité | trAf |Angle de | N° de référence Prix référence
& Conforme 3 RoHS * Fils longs Fig Boitier ) de créte (ns) |faisceau | Digi-Key 1 10 100 Panasonic
. 3 | Vuelatérale | 30 850nm 2 | 70° |PNZ33s-NDe 107 857  64.27 |PNZ335
Phototransistor NPN 6 | TO-18petit | 30 |  850nm 2 | 70° | PNZ330GL-ND 253 2024 15747 | PNZ330GL
Vue latérale | 30 900nm 50 | 70° |PNZz323-NDe 117 977 7819 |PNz323
;ﬂﬂzue:r 11 | Vuelatérale | 30 900nm 50 | 70° |PNZ327-NDe 147 977 7819 |PNZ327
"onde de .
Vue latérale | 30 960nm 50 | 70° |PNZ323B-NDe 77 640 5123 |PNZ323B
style/ |[VcEO| lc |sensibilité | teftf | N° de référence Prix N de ré -
Fig.| Boitier | (V) |(mA)| decréte | (us) |Digi-Key 1 10 100 |Panasonic 15 V“"?[“J‘je;s“s :g :gg”’“ f :E ’;x;:ggmg’ ;;3 lgég ;égg mggg
- - nm ° - . | .
! | Vuelatérale | 20 | 20 | E00nm | 4 |PNZIS4NDe 118 983 7867 |PNZ1S4 14| 7048 | 5 | 800nm | 1 | 40° |PNZ300F-ND 520 4159 350.89 | PNZ30OF
3 | vuelatérale | 20 | 10 | 8oonm | 4 |PNZ155-ND 106 883 70.70 |PNZ155 5| 108 30 900nm 2 | 700 |pNzastcLND 310 2483 19307 | PNZ3stcL
s T 30 | 20 | 800nm 4 | PNA1801LS-ND# A7 358 26.88 |PNA18OILS 16 T0-18 30 900nm — | 40° | PNZ331F-ND 6.02 4815 40629 |PNZ331F
1 30 | 20 | 850nm | 4 |PNA1801LOONC-ND® 47 358 26.88 |PNABOILOONG | o conforme & ROHS
, » ®
Modules émetteurs/récepteurs IrDA Reel
Vee IrDA Prix unitaire de
maximum max. Nombre de N° de référence bande coupée N° de référence Bande et bobine N° de référence
(V) (kbps) broches Digi-Key 1 25 100 Digi-Key Qté Prix Panasonic
33 1152 |7 broches + 1 blindages| CNDO204ACT-ND 1.36 1.09 82 CNDO204ATR-ND 2,500 694.54/M | CNDO204A
45 1152 |7 broches + 1 blindages| CND0215ACT-ND 1.36 1.09 8 CNDO215ATR-ND 2,500 694.54/M | CNDO215A
33 1152 |7 broches + 2 blindages| CNDO20BACT-ND 1.36 1.09 8 CNDO208ATR-ND 2,000 70555M | CNDO208A
33 1152 |7 broches + 2 blindages| CNDO214ACT-ND 1.36 1.09 8 CNDO214ATR-ND 2,000 705.55/M | CND0214A
33 1152 |7 broches + 2 blindages| CNDO209ACT-ND 1.36 1.09 8 CNDO209ATR-ND 2,000 70555M | CNDO209A
45 1152 |7 broches + 2 blindages| CND0216ACT-ND 1.36 1.09 82 CNDO216ATR-ND 2,000 70555M | CNDO216A
nigi@neel“’ La plupart des a découper a jie CMS sont di sur une Digi-Reel®. Pour connaitre la référence bobine Digi-Reel, modifier 1-ND en 6-ND ou CT-ND en DKR-ND. Voir les services Digi-Key® en page 2 pour plus d'informations.

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.
fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111
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-G P . Les éfléchis se d'une diode électrolumi
Panasonic Photocapteurs réfléchissants g ok v st st s o o | () ROHS
sensibilité dans un boitier simple en résine.

Typ. Entrée Sortie Prix unitaire de
Ic ton/tott | VR Ir Ic  Vceo | N°de référence bande coupée N° de réfé; Bande et bobine N° de référence
Fig. |Rang (HA) (usec.)§ (V) (mA) | (mA) (V) | Digi-Key 1 10 100 500 | Digi-Key Qté Prix Panasonic
L 23~90 30/40 6 50 20 35 | CNB10010LLCT-ND .82 .62 A7 .29 | CNB10010LLTR-ND 1,000 274.43 | CNB10010LL
R 41~90 30/40 6 50 20 35 | CNB10010RLCT-ND .84 .70 .56 .39 | CNB10010RLTR-ND 1,000 370.14 | CNB10010RL
w 23 ~160 30/40 6 50 20 35 | CNB10010WLCT-ND 78 .59 44 .28 | CNB10010WLTR-ND 1,000 260.03 | CNB10010WL
1 H 41 ~160 30/40 6 50 20 35 | CNB10010HLCT-ND .82 .62 47 .29 | CNB10010HLTR-ND 1,000 274.43 | CNB10010HL
S 74 ~ 160 30/40 6 50 20 35 | CNB10010SLCT-ND .65 .55 44 .31 | CNB10010SLTR-ND 1,000 288.83 | CNB10010SL
R 41~90 30/40 6 50 20 35 | CNB10020RLCT-ND .65 .55 44 .31 | CNB10020RLTR-ND 1,000 288.83 | CNB10020RL
— 50 ~ 243 40/50 6 30 20 35 | CNB10112CT-ND .65 .55 44 .31 | CNB10112TR-ND 3,000 | 282.05/M | CNB10112
2 R 180 ~ 440 20/20 3 50 20 30 | CNB13020R-ND .80 .61 .46 29 | — — — | CNB13020R
— | 460~ 12,000 | 150/150| 3 50 30 20 | CNB2301-ND .65 .55 44 31| — — —| CNB2301
R | 1,300 ~ 4,950 [150/150| 3 50 30 20 | CNB23010R-ND .69 .57 .46 32| — — — | CNB23010R
3 R | 1,300 ~ 4,950 [150/150| 3 50 30 20 | CNB23010ROLF-ND 72 .60 48 34| — — — | CNB23010ROLF
S 360 ~ 880 20/20 3 50 20 30 | CNB13020S-ND .65 .49 .37 23| — — — | CNB13020S
R 180 ~ 440 20/20 3 50 20 30 | CNB13020ROLF-ND 69 .53 40 25| — — — | CNB13020ROLF
S 360 ~ 880 20/20 3 50 20 30 | CNB13020SOLF-ND .69 .53 40 25| — - — | CNB13020SO0LF
4 | — | 800~5,200 | 20/20 3 50 20 30 | CNB1301-ND 1.08 .87 .66 59 | — — — | CNB1301
5 | — | 100~1,500 6/6 3 50 20 30 | CNB1304H-ND 193 155 116 1.05| — — — | CNB1304H
— | 100~ 1,200 6/6 3 50 20 30 | CNZ2153-ND 244 196 153 142 | — — — | CNZ2153

§ tpassant/tbloqus typ. (usec.

Circuit intégré bipolaire avec fonction de photodétection
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ISé'if. II"NMﬁxde: N C?”I%'e ?OLUT Tension d’alimentation |  Consommation de Distance de réception Fréquence
deiztagceecg’rgggr?sigﬁ :st de 8 [ﬁ de fonctionnement courant typique max. (m) porteuse N° de référence Prix unitaire N° de référence
ou plus * Aucune pidce externe Fig. typique (V) (mA) Minimum  Typique typique (kHz) Digi-Key 1 10 100 Panasonic
n'est nécessaire * Lumiere des 5.0 24 8.0 10.0 36.7 PNA4601M-ND& 1.08 .90 72 PNA460TM
filres en résine & lentile visible 5.0 24 8.0 10.0 38.0 PNA4602M-ND® 1.08 87 65 PNA4602M
D Disponible. avee supporis e | 1 5.0 2.4 8.0 10.0 38.0 PNA4612M-ND® 1.08 90 72 PNA4612M
blindage pour une augmentation 33 0.8 7.0 — 36.7 PNA4701M-ND® 1.25 1.00 75 PNA4701M
de la plage e Tension de fonction- 3.3 0.8 7.0 — 38.0 PNA4702M-ND & 1.24 1.04 .83 PNA4702M
nement de 5V 5.0 2.4 1.0 18.0 36.7 PNA4611MO00YB-ND 1.21 .98 73 PNA4611M00YB
Série PNA4TXxM : » Concue pour 2 5.0 2.4 1.0 18.0 38.0 PNA4612MO00YB-ND & 1.21 .98 73 PNA4612M00YB
les télé i a IgR ? La 5.0 24 11.0 18.0 56.9 PNA4614MO00YB-ND & 1.21 .98 73 PNA4614M00YB
distance d’extension est de 7 m 3 5.0 24 11.0 18.0 36.7 PNA4611MOOXD-ND# 1.21 98 73 PNA4611MOOXD
ou plus * Aucune pwéce_gxteme 5.0 24 1.0 18.0 38.0 PNA4612M00XD-ND ¢ 1.21 .98 73 PNA4612M00XD
n'est nécessaire < Lumiére des 5.0 2.4 8.0 10.0 36.7 PNA4601MO0OLB-ND# 124 1.04 .83 PNA4601MO0OLB
gms on e & ';g};g?mgz'cbgg 4 50 24 80 100 38.0 PNA4602MOOLB-ND® 124 1.04 8 PNA4602M00LB
« Disponible avec supports de 33 08 7.0 - 367 PNA4701MOOLB-ND & 1.24 1.04 83 PNA4701M00LB
blindage pour une ion 5 5.0 24 8.0 10.0 36.7 PNA4601MO0OLC-ND# 1.24 1.04 .83 PNA4601MO0OLC
de la plage * Tension de fonction- 6 5.0 2.4 1.0 18.0 38.0 PNA4612M00HB-ND & 124 1.04 .83 PNA4612M00HB
nement de 3,3 V 33 08 9.0 — 36.7 PNA4701MOOHB-ND# 1.24 1.04 83 PNA4701MOOHB
- e 7 5.0 24 1.0 18.0 36.7 PNA4611MOOHC-ND & 1.24 1.04 .83 PNA4611M0OOHC
i PNASSIN . ~.concue pour | 50 24 110 180 367 PNA4611MOOHD-ND® 124 1.04 83 PNA611MOOHD
distance d’extension est de 11 m 9 5.0 2.4 1.0 18.0 36.7 PNA4611M00XB-ND & 124 1.04 .83 PNA4611M00XB
ou plus <+ Aucune p\éce_gxterﬂe 5.0 24 1.0 18.0 38.0 PNA4612M00XB-ND & 1.24 1.04 .83 PNA4612M00XB
Rﬁ’?&s ”ee:ersess?r']f: a‘lel;]l{mée‘ffi?sidb?: 10 5.0 24 1.0 18.0 36.7 PNA4611MOOYA-ND& 1.24 1.04 .83 PNA4611MOOYA
pour de meilleures performances 5.0 24 1.0 18.0 38.0 PNA4612MO00YA-ND & 1.24 1.04 .83 PNA4612M00YA
« Disponible avec supports de | 11 5.0 19 11.0 250 56.9 PNA4658MOOYE-ND® 117 94 7 PNA4658MOOYE
blindage pour une augmentation 12A 33 0.2 1.0 - 36.7 PNA4861M00XA-ND & .81 .68 .55 PNA4861M0O0XA
de la plage * Tension de fonc- 12B 3.3 0.2 11.0 — 36.7 PNA4861MO00XB-ND 4 .81 .68 .55 PNA4861M00XB
tionnement de 33 V « Tailles 3 33 02 11.0 - 36.7 PNA4861M-ND® 65 55 44 PNA4861M
inférieures a celles de la série
PNA47xxM 4 Conforme a RoHS
i iti 3 A hi i 3 i T e i de la série PNA4603H
CI rcu It I nteg re b I pOIaI re de deteCtlo n de nlglm Paramétre Symbole| Conditions Min. Typique| Max. | Unité
- H H Tension d'ali ion de foncti Ve, — 45|50 55| V
lumiere ambiante avec photodiode on oot | Tex | Voo S5V s ro ] 15|
Série PNAAGOSH : » Pour sys Vore | L=0M Ve =50V 01]05]08] V
temes de commande de lumi- | Fig-1 . Fig. 2 Fig.3 15 Tension de sortie xm I:;g(;xl VV“ :_550:\/1 gg 3: ig x
nosité « Caractéristiques de [ oy 43<7 e 11— 02 =800 Ve =50Vt | 3 : :
longueur d’onde proches de : ’s N 013§ | R ] ] mn Vo1-Vorr, Vee. =50V 165 19 33| V
la sensibilité visuelle humaine QZ‘/ 3.5 "y 053 de sortie A - 50 | 10 | 15.0| kQ
« Des piéces externes ne sont Tw’tﬁ}% 9/7'\ _____ Longueur d’onde de sensibilité de créte | Ap — 400 | 600 | 700 | nm
A ’ . . . 2 7o 5
IPa§ r_ltelclejsstalres d Bonﬂne ‘11 12ll3 1:V m 1:V 155 21 - 1 Source de lumiére lampe halogéne
s setrson ot | (oo some | g5, some | vves <o
Juminosité 2 Terre 2:254 5. 7erre 2:Terre 5:Terre 3 4 Caractéristiques principales de la série PNA4KO1F
3:Vcec. 3:Vee. 3:Terre 6:V SORTIE Parametre Symbole| Conditions Min. [Typique| Max. | Unité
Série PNA4KO1F : « Circuit Tension d’ali i Ve.c. — 14| — |55 V
intégré bipolaire avec photo- " — —— Courant d’ali i lcc. Vee =3V, EV = 1000 Ix — | 480 | 920 | pA
diode  Contrdle d'économie | . N° de référence Prix unitaire o1 Vee =3V, EV =100 Ix 29 | 48 [ 90 | pA
d'énergie pour le rétroéclai- | Fig- Digi-Key 1 10 100 Courant de sortie 02 | Vec=3V,EV=101 25 | 43 |79 | uA
rage d'un téléphone cellulaire 1 | Voir tableau Principales caractéristiques du PNA4603H PNA4603H-ND 268 215 167 103 Ve = 3V, EV =100 Ix 25 [ 43 [ 79 [ pA
I.utna\sroeusricaenw::cllngrs;?\sz:mugs 2 | Voir tableau Principales caractéristiques PNA4603H ; angle droit| PNA4603HOOLB-ND 190 152 115 Rapport de courant de sortie loi/los | — — 11165 —
3 . - - PNA4KO1FCT-ND+ .65 49 .37 Courant de sortie d'obscurité ld Vec =3V, EV=01Ix — | 10 [ 100 | nA
4 incandescence) < La source
A ncandescence) + La source | 3 | Voir tableau Principales caratérstiques du PNAJKO1F PNA4KO1FTR-ND4 1038.35/5,000 Courant de sortie de saturation | Vo | Vec=3V,EV=100x | 260]294| 30 | v
fluorescente + Bande coupée % Bande et bobine Longueur d'onde de sensibilit de créte | \p — — | 560 | — | nm
ﬂigi@neel © Laplupart des a découper a jie CMS sont disponibles sur une Digi-Reel®. Pour connaitre la référence bobine Digi-Reel, modifier 1-ND en 6-ND ou CT-ND en DKR-ND. Voir les services Digi-Key® en page 2 pour plus d'informations.

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.
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